Екзаменаційні питання з предмету “Основи мікроелектроніки”

1. Класифікація та позначення інтегральних мікросхем. 
2. Операційні підсилювачі. Основні параметри.
3. Класифікація ОП.
4. Застосування ОП.
5. Робота ОП в схемі з негативним зворотнім зв’язком.
6. Основні каскади аналогових ІМС.
7. Конструктивно-технологічні особливості гібридних мікросхем. 
8. Конструктивно-технологічні особливості напівпровідникових мікросхем. 
9. Конструктивно-технологічні особливості функціональних мікросхем. 
10. Технологічні процеси виробництва напівпровідникових інтегральних мікросхем. 
11. Епітаксія.
12. Дифузія домішок.
13. Термічне оксидування.
14. Іонне легування.
15. Нанесення тонких плівок при виготовленні напівпровідникових інтегральних мікросхем.
16. Літографія.
17. Складальні операції при виготовленні напівпровідникових інтегральних мікросхем.
18. Методи випробування  інтегральних мікросхем. 
19. Типи та особливості структур біполярних інтегрованих транзисторів.
20. Фізична модель БТ та її основні обмежувальні гіпотези. 

21. Активний режим роботи БТ: енергетична діаграма, інжекція неосновних носіїв, струми транзистора.

22. Еквівалентні схеми біполярного транзистора.
23. Основні технологічні операції та основні процеси виготовлення БТ. 
24. Коефіцієнти підсилення біполярного транзистора в основних схемах включення. 
25. Модель Еберса та Молла.
26. Низькочастотна гібридна π-модель біполярного транзистора.
27. Високочастотна гібридна π-модель біполярного транзистора.

28. Типи та особливості структур МДН-транзисторів.
29. Режими збіднення та інверсії МДН-структур.
30. Порогова напруга МДН-транзистора. Рівняння порогової напруги МДН-транзистора.
31. Одномірна модель МДН-транзистора.
32. Власні та паразитні ємності МДН-транзисторів.
33. Модель МДН-транзистора для сильного сигналу.
34. Модель МДН-транзистора для слабкого сигналу.
35. Конструкції МДН-транзисторів.
36. Комплементарні МДН-структури.
37. Найпростіша структура МЕН-транзистора. Основні параметри та характеристики.
38. Різновиди структур МЕН-транзисторів.
39. Класифікація логічних елементів.
40. Основні характеристики логічних елементів.
41. Стандартний вентиль ТТЛ.
42. Стандартний вентиль ДТЛ.
43. Елементи емітерно-зв’язаної логіки.
44. Елементи інтегральної інжекційної логіки.
45. Шотткі транзисторно-транзисторна логіка.
46. Логічні елементи надшвидкісних мікросхем.
47. Тригери.

48. Лічильники.

49. Регістри.

50. Напівсуматори та суматори.

51. Мікросхеми пам’яті.

52. Плівкові резистори: конструкція, вихідні дані для розрахунку.
53. Плівкові конденсатори: конструкція, вихідні дані для розрахунку.
54. Плівкові індуктивні елементи: конструкція, вихідні дані для розрахунку.
55. Плівкові резистори: особливості технології.
56. Плівкові конденсатори: особливості технології.
57. Плівкові індуктивні елементи: особливості технології.
58. Технологія товстих плівок.
59. Прилади з зарядовим зв’язком. Конструкції та принцип дії.
60. Функціональні інтегральні схеми.

61. Оптоелектронні пристрої.

62. Пасивні пристрої акустоелектроніки.
63. Активні пристрої акустоелектроніки.
